
國立嘉義大學  電子物理學系

(104學年度入學新生適用)
103.11.25 所課程委員會議通過
104.01.06 院課程委員會議通過
104.03.24 校課程委員會議通過

104.04.21 教務會議通過

本系課程除涵蓋一般物理學系應有之重要基礎課程外，並同時兼顧物理理論與應用，高年
級課程編排，除表列固態(半導體)、光電以及電子等物理專論外，將與校外產業資源結
合，以實務技能之學習為目標，期許學生於在校期間能與科技產業接觸，拓展科技視
野，為就業預作預備，或為升學奠定學術基礎。

一、教育目標：

1.培養基礎物理知能
2.培養光電科學知能
3.培養固態(半導體)電子知能
4.培養實驗技能

二、核心能力：

1.1.熟悉物理領域之核心基本知識
1.2.將概念、模型或實驗問題量化之數學能力
2.1.瞭解光電科技發展之國際脈動
2.2.具備從事光電領域專業工作之知識與技術
3.1.瞭解半導體科技發展之國際脈動
3.2.具備從事半導體領域專業工作之知識與技術
4.1.實際處理物理問題之演練
4.2.具備對實驗數據分析解釋之能力
4.3.具備審慎的工作態度、職場倫理與安全的操作意識
4.4.具有團隊合作的精神與能力

三、核心能力指標：

本系學生需修畢校通識教育課程、院共同課程、所屬學系之基礎學程、核心學程、專業選
修學程及自由選修，且畢業總學分達128學分以上，並通過學校規定之英語文能力畢業門檻
者，始得畢業。

四、畢業學分要求：

校通識教育課程30學分：詳見通識教育中心必選修科目表。(一)

合計應修81學分
◎理工學院共同課程(6學分)
◎系基礎學程(28學分)
◎系核心學程(31學分)
◎專業選修學程：(須修讀本系課程16學分以上，且至少擇1學程修畢)
  。學術型：光電科學領域技術學程(至少修讀16學分)
  。學術型：半導體電子領域技術學程(至少修讀16學分)

(二)本系學士班主修領域(major)由以下課程、學程組成：

(三)自由選修(本系或外系課程皆可)：17學分

依據本校學程實施辦法第六條：不同學程中相同課程或等同課程，經學系同意
者，可同時認列滿足不同學程要求，惟畢業學分總計只能計算一次。

(四)
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(一) 超修之通識課程學分不得抵充畢業學分。
(二) 學生放棄教育學程，其已修得教育學程之學分，可列入外系選修認定標準，給予畢業
     學分。
(三) 學生選修大三、大四體育課程最多4學分。
(四) 專業選修33學分
     (本系學士班及碩士班課程至少16學分，最多承認外系17學分，需經導師及系主任認
可。)
(五) 系選修學程，最少必須選修1門實驗課程，方得畢業。
補充：
※畢業年級相當於國內高級中等學校二年級之國外或香港、澳門地區同級同類學校畢業
生，以同等學力就讀學士班者(簡稱中五學制學生，不含離校兩年以上者及僑生先修部結業
成績分發入學者)，除第四項規定之畢業應修學分數外，應另增加畢業學分數12學分。

五、其他說明：
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二、以下科目共6學分，學生應修滿達6學分，完成本學程

三、課程明細：

中文科目名稱 英文科目名稱 學分
開課
年級

開課
學期

對應核心能
力項次

備註
必選
修別

理工學院共同課程

時數

一、學程名稱：
Common Curriculum

Calculus (Ⅰ) 必 3 1 1 13.0微積分（I）

Calculus (Ⅱ) 必 3 1 2 13.0微積分 (Ⅱ)
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二、以下科目共28學分，學生應修滿達28學分，完成本學程

三、課程明細：

中文科目名稱 英文科目名稱 學分
開課
年級

開課
學期

對應核心能
力項次

備註
必選
修別

系基礎學程

時數

一、學程名稱：
Foundation Program of Electrophysics

General Chemistry (Ⅰ) 必 3 1 1 2,33.0普通化學（I）

General Chemistry Lab. (Ⅰ) 必 1 1 1 2,33.0普通化學實驗 (Ⅰ)

General Physics(Ⅰ) 必 3 1 1 1,2,33.0普通物理學（I）

General  Physics Experiment 
(I)

必 1 1 1 1,43.0普通物理學實驗（I）

General Chemistry (Ⅱ) 必 3 1 2 2,33.0普通化學（II）

General Chemistry Lab. (Ⅱ) 必 1 1 2 2,33.0普通化學實驗 (Ⅱ)

General Physics(II) 必 3 1 2 1,2,33.0普通物理學（II）

General Physics Experiment 
(II)

必 1 1 2 1,43.0普通物理學實驗（II）

Applied Mathematics(I) 必 3 1 2 13.0應用數學（I）

Mechanics (I) 必 3 2 1 13.0理論力學（I）

Electromagnetism (I) 必 3 2 1 13.0電磁學 （I）

Applied Mathematics(II) 必 3 2 1 13.0應用數學（II）
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二、以下科目共31學分，學生應修滿達31學分，完成本學程

三、課程明細：

中文科目名稱 英文科目名稱 學分
開課
年級

開課
學期

對應核心能
力項次

備註
必選
修別

系核心學程

時數

一、學程名稱：
Core Program of Electrophysics

Circuits 必 3 2 1 13.0電路學

Experimental Physics (I) 
-Electric Circuits

必 1 2 1 4 A3.0實驗物理（I）-電路

Mechanics (II) 必 3 2 2 13.0理論力學（II）

Electronics (Ⅰ) 必 3 2 2 13.0電子學 （I）

Electromagnetism(II) 必 3 2 2 13.0電磁學（II）

Experimental Physics (II)
-Mechanics and 
Electromagnetics

必 1 2 2 4 A3.0實驗物理（II）-力學與電磁

Applied Mathematics（III) 必 3 2 2 13.0應用數學（III）

Optics (I) 必 3 3 1 23.0光學（I）

Special Research Topics (Ⅰ) 必 1 3 1 1,2,42.0專題研究（I）

Quantum Physics (I) 必 3 3 1 13.0量子物理（I）

Electronics Experiment  (Ⅰ) 必 1 3 1 3,43.0電子學實驗（I）

Thermal and Statistical 
Physics(I)

必 3 3 1 13.0熱統計物理（I）

Quantum Physics(II) 必 3 3 2 13.0量子物理（II）
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二、以下科目共33學分，學生應修滿達16學分，完成本學程

三、課程明細：

中文科目名稱 英文科目名稱 學分
開課
年級

開課
學期

對應核心能
力項次

備註
必選
修別

光電科學領域技術學程

時數

一、學程名稱：
Program of Optoelectronics

Basic Electronics 選 3 1 1 1,23.0基本電學

Introduction to Computing in 
Physics

選 3 2 1 13.0計算機在物理之應用

Applied Mathematics（IV） 選 2 3 1 12.0應用數學（IV）

Physics of Semiconductor 
Devices

選 3 3 2 3 B3.0半導體元件物理

Optics(II) 選 3 3 2 23.0光學（II）

Special Research Topics (Ⅱ) 選 1 3 2 1,2,42.0專題研究（II）

Experimental Physics (III)
-Modern Physics, Thermal 
Physics, and Optics

選 1 3 2 4 A3.0實驗物理 （III）-近代物
理、熱物理與光學

Optoelectronic Semiconductor 
Device

選 3 4 1 1,2 B3.0光電半導體元件

Introduction to 
Optoelectronic Technology

選 3 4 1 2 B3.0光電科技導論

Optoelectronic Experiment 選 1 4 1 2,4 B,C3.0光電實驗

Undergraduate Seminar (I) 選 1 4 1 1,2,32.0書報討論（I）

Special Research Topics (Ⅲ) 選 1 4 1 1,2,3,42.0專題研究（III）

Optoelectronic Measurement 
and Analysis

選 3 4 2 2 B3.0光電量測與分析

Optoelectronic Experiment 選 1 4 2 2,4 B,C3.0光電實驗

Modern Optics 選 3 4 2 1,2 B3.0近代光學

Special Research Topics (Ⅳ) 選 1 4 2 1,2,3,42.0專題研究（IV）
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二、以下科目共35學分，學生應修滿達16學分，完成本學程

三、課程明細：

中文科目名稱 英文科目名稱 學分
開課
年級

開課
學期

對應核心能
力項次

備註
必選
修別

半導體電子領域技術學程

時數

一、學程名稱：
Program of Semiconductors and Electronics

Basic Electronics 選 3 1 1 1,23.0基本電學

Introduction to Computing in 
Physics

選 3 2 1 13.0計算機在物理之應用

Solid State Electronics 選 3 3 1 3 B3.0固態電子學

Electronics (Ⅱ) 選 3 3 1 13.0電子學（II）

Applied Mathematics（IV） 選 2 3 1 12.0應用數學（IV）

Physics of Semiconductor 
Devices

選 3 3 2 3 B3.0半導體元件物理

Special Research Topics (Ⅱ) 選 1 3 2 1,2,42.0專題研究（II）

Electronics Experiment (Ⅱ) 選 1 3 2 3,43.0電子學實驗（II）

Experimental Physics (III)
-Modern Physics, Thermal 
Physics, and Optics

選 1 3 2 4 A3.0實驗物理 （III）-近代物
理、熱物理與光學

Thermal and Statistical 
Physics(II)

選 3 3 2 13.0熱統計物理（II）

Introduction to Materials 
Science

選 3 4 1 3 B3.0材料科學概論

Undergraduate Seminar (I) 選 1 4 1 1,2,32.0書報討論（I）

Special Research Topics (Ⅲ) 選 1 4 1 1,2,3,42.0專題研究（III）

Introduction to Quantum 
Mechanics

選 3 4 1 1 B3.0量子力學導論

Introduction to Solid State 
Physics

選 3 4 2 3 B3.0固態物理導論

Special Research Topics (Ⅳ) 選 1 4 2 1,2,3,42.0專題研究（IV）
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課程名稱

其他可開授之選修課程清單

34200112 奈米材料特性分析技術

34200138 磁性技術與應用

34200160 計算物理導論

34200169 液晶光學

34200177 書報討論（I）

34200178 書報討論（II）

34200217 波導光學

34200220 數位邏輯

34200230 太陽能電池

34200231 光電子學

34200232 光纖光學

34200233 能源材料

34200234 平面顯示器原理

34200235 自旋電子學

34200236 真空技術

34200237 電子顯微鏡導論

34200238 半導體工業技術

34200239 有機光電材料與元件

34200240 雷射光學

34200241 傅氏光學

34200242 非線性光學

34200243 晶體光學

34200244 薄膜科學與技術

34200245 奈米顯微與微影技術

34200246 磁光學

34200247 奈米碳管物理

A.限修30人(因實驗器材及空間限制，只能容納30人，需開兩班以因應教學)
B.此為學研課程，限高年級及研究所學生修課。
C.受限於儀器組數不足，光電實驗將於大四上下學期各開設一次，限修16人。

備註說明：(各科目的備註欄代碼請參考此處的說明)
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